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RESUMEN

En este trabajo se presenta el crecimiento de peliculas delgadas de dioxido de
vanadio VO. sobre sustratos de silicio (100) utilizando la técnica de Magnetron
Sputtering RF a 13.56 MHz a partir de un target de vanadio metalico en una
atmosfera de argon puro. Posteriormente se realizé un recocido “in situ” en una
atmosfera de argon y oxigeno. Manteniendo constante todos los parametros
excepto la temperatura del sustrato, se analizo el efecto de esta temperatura de
crecimiento sobre las propiedades eléctricas mediante medidas de resistividad en
funcion de la temperatura. Se estudio la morfologia y estructura de las peliculas
delgadas de dioxido de vanadio mediante medidas de difraccion de rayos X y
Microscopia de Fuerza Atomica observando cambios apreciables por el efecto de la
temperatura de crecimiento. Ademas se observo el efecto de la temperatura de
crecimiento sobre la temperatura de transicion semiconductor metal que presenta
el dioxido de vanadio a 68 C encontrandose una temperatura de transicion de
56 *C para las muestras crecidas a 465 *C.



